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그림 1. UO2와 UO2-6wt% Gd2O3 성형체의 shrinkage curve(a) 와 shrinkage rate(b) 
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그림 2. UO2-6wt% Gd2O3에 0.02wt% Cr2O3+0.04wt% SiO2를 첨가한 성형체와 

        첨가제를 넣지 않은 성형체의 shrinkage curve(a) 와 shrinkage rate(b)
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그림 3.  H2, 1%, 3% steam 분위기에서 Cr2O3+SiO2  첨가량에 따른 소결밀도 변화            

그림 4.  0.1wt% Cr2O3+SiO2를 첨가한 소결체의 기공 조직  (a) 건조 수소   (b) H2O/H2=1%
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그림 5.  0.2wt% Cr2O3+SiO2를 첨가한 소결체의 산소분압에 따른 결정립 조직 변화

                 (a) 건조 수소   (b) H2O/H2=1% (c) H2O/H2=3%  (d) Cluster 영역 
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그림 6.  0.3wt%Cr2O3+SiO2를 첨가한 소결체 Cluster 영역의 

                           Gd 농도 (EPMA분석)  (a) Line profile   (b) Area mapping        
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           그림 8.  UO2-6wt%Gd2O3에 Cr2O3+SiO2를 첨가한 소결체의 기공조직

                         (a) 0.02wt%Cr2O3   (b) 0.02wt%Cr2O3+0.01wt%SiO2 

                         (c) 0.02wt%Cr2O3+0.02wt%SiO2   (d) 0.02wt%Cr2O3+0.04wt%SiO2 
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그림 7. Cr2O3+SiO2를 첨가한 UO2-Gd2O3 소결체의  소결분위기와 첨가량에 따른 소결밀도
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